Schnelle Si-Gleichrichterdioden mit hohem Wirkungsgrad
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Katode Ist leitend mit der Kihifahne verbunclen

1) T, = 125 °C
2) T; =150 °C
3) T; = 100 °C
9T =250
5) Ip =1 A, -dip/dt = 50 A/ps, Ip = 0,1
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